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1. Для решения важных в практическом отношении технологических 
задач необходимо понижение максимальной температуры термообра 
боткн при напылении пленок высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП). Одним из способов достижения этой цели является так назы­
ваемое 1п ьНи-напыление, когда процесс кристаллизации совмещен с 
процессом напыления. Дополнительным преимуществом этого метода 
является достижимость монокристаллического характера получаемых 
пленок при таком процессе. Одновременно сокращается время изготов­
ления, что позволяет уменьшить влияние диффузионных процессов и 
использовать более широкий спектр подложек.

Результаты резистивного контроля сверхпроводящего перехода. 
а— на подложке МуО; о — на подлэкке / о?

2. Нами использовалась лазерная нагылнтельная установка с авто­
матическим заданием и контролем режима термообработки (подробно 
она описана в (’). Режим нагыления был годобран следующим об­
разом: напыление велось при т ~ <60 С ՛ и давлении вездуха г 
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камере р ~ 10 1 атм, подавалось около Ю4 лазерных импульсов с энср- 
। ней-֊ 0,05 Дж. Охлаждение пленки проводили со скоростью 50°/м и и. 
Результаты резистивного контроля сверхпроводящего перехода пока 
заны на рисунке.

3. Пленки внешне характеризовались повышенной (по сравнению 
с обычным способом получения (' ’)) зеркальностью, однородностью с 
толщиной 0.5՜1 мкм. Особенно важно отметить значительно лучшую 
(по сравнению с (’• ’) адгезию пленки, которая расширяет возможности 
се использования в прикладных целях.

Автор выражает благодарность А. АГ Гуляну, А. С. Кузаняну> 
В. Г. Татояну за помощь в работе. *3
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и. Խ. ՓՒԼՈՍՅԱՆ
В։ - պարւսնակող բարձր г մաստի նա նա յին <յե րհաւլո րդիյ թաղա նյմյէ րի յո Տւէս-փոյԼնստեցնումր

1II Տ1էԱ* փոշեն ստ եցնումով սինթեզվել է В1* պ արուն ակ ո ղ բ ա րձրջերմ ա Ակ­

տիվանային գերհաղորդիյ թաղանթ։ Մեթոդր ^հնարավորություն / տայիս 

արագացննչ սինթեգր, որր րնդլայնում է որս/Ьи հենր օգտագործվող ՛նյութե­

րի и պ եկտրր։ Ւ տարբերություն սովորական մեթոդով ստացված թաղանթ­

ների, այս թաղանթներր ավելի համասեո են, ունեն հայելային անդրադար­
ձում, լավ ա ղղ ե ղի ա ու բարձր միաբյուրեղություն։
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